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注意事項： 
（1）本試題共有六題。 
（2）可使用非記憶型電子計算機(會記憶方程式、公式之計算機禁止使用)。 
 

一、請解釋對二極體施加順向偏壓時，為何需串聯一個電阻？(10%) 

 

 

二、名詞解釋 (10%) 
(a) 何謂雙載子電晶體(BJT)之基極寬度調變(base-width modulation)效應？ 
(b) 何謂米勒效應(Miller effect)? 
 

 

三、一放大器電路如下圖，電晶體參數為β=100，VBE(on)=0.7 V，ro= ∞，熱電壓    
(thermal voltage) VTh=26 mV。(a)求輸出電壓之直流(靜態)值；(b) 求小信號    
電流增益 Ai=io/ii；(c) 求小信號電壓增益 Av=vo/vs。(20%) 

 

    

 

 

四、計算下兩個電路之 VCE、VBE及 VCB。(20%) 



五、假設一積體電路上之 NMOS 電晶體之參數為：VT = 1 V，µnCox/2=20 µA/V2，   
偏壓電流為 1 mA，λ＝0，若要使此電晶體之小信號轉導(transconductance)
值達 2 mA/V以上，則此電晶體之外觀比(aspect ratio)W/L最小值為何？(20%) 

 

 

六、若將下圖串接形成串級電路試求其總頻寬。(20%) 

 

 


